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(57) Abstract: Disclosed is a converter circuit for connecting a plurality of switching voltage levels. Said converter circuit comprises 
n first vector groups (1.1,.,., l.n) for each phase (R, S, T). The n*^ first vector group (l.n) is fomied by a first power semiconductor 
switch (2) and a second power semiconductor switch (3) while the first first vector group (1.1) to the (n-1)* vector group (l.(n-l)) is 
formed by a first power semiconductor switch (2), a second power semiconductor switch (3), and a capacitor (4) that is connected to 
the first and second power semiconductor switch (2, 3). Each of the n first vector groups (1.1,..., l.n) is connected in parallel to the 
respective adjacent first vector group (l.l,...,l.n) while the first and the second power semiconductor switch (2, 3) of the first first 
vector group (1.1) are interconnected. In order to reduce the stored electrical power of the converter circuit, n is greater than or equal 
to 1 while p second vector groups (5.1, 5.p) and p third vector groups (6.1, 6.p) are provided that are respectively formed by a 
first power semiconductor switch (2), a second power semiconductor switch (3), and a capacitor (4) which is connected to the first 
and second power semiconductor switch (2, 3), with the provision that p = 1. Each of the p second vector groups (5.1, 5.p) is 
connected in parallel to the respective adjacent second vector group (5.1, 5.p) while each of the p third vector groups (6.1, 6-p) 
is connected in parallel to the respective adjacent third vector group (6.1,..., 6.p)- The first second vector group (5.1) is connected to 
the first power semiconductor switch (2) of the n*** first vector group (l.n) while the first third vector group (6.1) is connected to the 
second power semiconductor switch (3) of the n* first vector group (l.n). Moreover, the capacitor (4) of the |^ second vector group 
(5.p) is serially connected to the capacitor (4) of the p^ third vector group (6.p). 



S (57) Zusammenfassung: Es wird eine Umrichterschaltung zur Schaltung einer ^i^elzahl von Schaltspannungsniveaus angegeben, 
Umrichterschaltung zur Schaltung einer Vielzahl von Schaltspannungsniveaus. die n fiir jede Phase (R, S, T) voigesehene erste 
Schaltgnippen (1.1,..., l.n) aufweist, wobei die n-te erste Schaltgnippe (l.n) durch einen ersten Leistungshalbleiterschalter (2) und 
einen zweiten Leistungshalbleiterschalter (3) gebildet ist und die erste erste Schaltgnippe (1.1) bis zur (n-l>ten 
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Schaltgruppe (L(n-l)) jeweils durch einen ersten Leistungshalbleiterschalter (2) und einen zweiten Leistungshalbleiterschalter (3) 
und durch einen mit dem ersten und zweiten Leistungshalbleiterschalter (2, 3) veibundenen Kondensator (4) gebildet sind, wobei 
jede der n ersten Schal^ruppen (LI,..., l.n) parallel mit der jeweils benachbarten ersten Schaltgruppe (1.1,..., Ln) veibunden ist und 
der erste und der zweite Leistungshalbleiterschalter (2, 3) der ersten ersten Schaltgruppe (1.1) miteinander verbunden sind. Zur Ver- 
ringerung der gespeicherten elektrischen Energie der Umrichterschaltung ist n > 1 und sind p zweite Schaltgruppen (5.1, 5.p) und 
p dritte Schaltgruppen (6.1, 6.p) vorgesehen, welche jeweils durch einen ersten Leistungshalbleiterschalter (2) und einen zweiten 
Leistungshalbleiterschalter (3) und durch einen mit dem ersten und zweiten Leistungshalbleiterschalter (2, 3) verbundenen Konden- 
sator (4) gebildet sind, wobei p > 1 ist und jede derp zweiten Schaltgruppen (5.1, 5.p) parallel mit der jeweils benachbarten zweiten 
Schaltgruppe (5.1, .... 5.p) verbunden ist und jede der p diitten Schaltgruppen (6.1, .... 6.p) parallel mit der jeweils benachbarten drit- 
ten Schaltgruppe (6.1...., 6.p) verbunden ist und die erste zweite Schaltgruppe (5.1) mit dem ersten Leistungshalbleiterschalter (2) 
der n-ten ersten Schaltgruppe (l.n) verbunden ist und die erste diitte Schaltgruppe (6.1) mit dem zweiten Leistungshalbleiterschalter 
(3) der n-ten ersten Schaltgruppe (Ln) veibunden ist. Femer ist der Kondensator (4) der p-ten zweiten Schaltgruppe (5.p) mit dem 
Kondensator (4) der p-ten diitten Schaltgruppe (6.p) seriell veibunden. 



